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Przy modulacji drgan wielkiej czesto-
tliwodei, a w szezegélnodei fal ultrakrét-
kich, koniecznym jest zastosowanie spe-
cjalnych ukladéw modulacyjnych, ze wzgle-
du na wilasciwo§¢ uzywanych oscylatoréw,
ktére przy modulacji wykazujg sklonnosé
do zmiany czestotliwoSci. Jako zrédel, wy-
twarzajacych fale ultrakrétkie uzywa sie
przewaznie lampy magmnetronowe (Haban-
na). Czestotliwo§é drgan tych oscylatoréw
zmienia gi¢ zar6wno przy zmianie pola
magnetycznego, jak i przy zmianie napie-
cia anodowego. Modulacja za pomocg pola
magnetycznego posiada jeszeze i te wade,
ze wymaga duzego nakladu mocy. W celu
unikniecia zmiany czestotliwoéci, prébo-
wano zastosowaé réwnoczesng modulacje

za pomocg zmian pola magnetycznego i na-
piecia anodowego, niemniej jednak wady
duzego zuzycia energii w ten sposéb nie
usunieto., Podobne warunki istniejg tez
przy innego rodzaju oscylatorach, np. pra-
cujacych w ukladzie z polem hamujgcym
(Barkhausena-Kurza). W tych ukladach
zapobiega sie powstawaniu zmian czesto-
tliwoéci w znany sposéb przez zastosowa-
nie w obwodzie oscylatora, w ktérym po-
wstaja drgania stojace, zmiennego sprze-
zeniia, zmieniajacego sie w rytmie czestotli-
wodci modulacyjnej. Wynalazek niniejszy
opiera sie poniekad na, tej koncepcji z t3
rbéznica, z¢ moze byé z réwnym powodze-
niem zastosowany dla wszystkich rodzajéw
oscylatoréw. '



Na rysunku przedstawione s3 uklady
polaczeni, ktére wyjasniaja istote wyna-
lazku. :

Fig. 1 i 2 przedstawiaja dwa, przykia-
dy uktadu modulacyjnego wedlug wynalaz-
ku, fig. 3, 4, 5i 7T — nadajniki z modulacja
wedlug fig. 1, fig. 6 przedstawia charak-
terystyke statyczng modulacji; fig. 8 —
nadajnik z ukladem modulacyjnym, two-
rzacym pewng odmiane ukiadu, przedsta-
wionego na fig. 2. Jednakowe elementy
ukladu na réznych figurach posiadaja te
same oznaczenia.

Uklad modulacyjny wedlug fig. 1 za-
wiera lampe magnetronowa (Habanna) H,
ktérej anoda sklada sie z dwéch cylin-
drycznych czedci A, A. Katoda K znajduje
si¢ na osi cylindra anody. Dwa elektro-
magnesy M, ktérych linie sit przechodza
w kierunku osi cylindra anody, stuza do
wytwarzania, pola magnetycznego. Na ry-
sunku oba elektromagnesy s3 przekrecone
w stosunku do rzeczywistego ich polozenia
o 90°. Magnesy M s3 zasilane ze Zrédia
pradu Bm. Literg L oznaczono cewke in-
dukcyjng obwodu drgan lampy H. Po-
przez dlawik Dr doprowadzane jest z ba-
terii Ba napigcie anodowe do obu czesci
anody A. Czestotliwo§é modulacyjna, np.
mowa, sygnaly telegraficzne lub telewizyj-
ne, jest doprowadzona do obwodu anodo-
wego za pomocy transformatora T. Proces
modulacji odbywa si¢ badZ to za pomoca
zmian napigcia na cze$ciach anody, badz
tez w obwodzie siatki whudowanej w lam-
pe H, na wzoér siatki G wedlug fig. 7.

Ukiad modulacyjny wedlug fig. 2 po-
siada diode P, przy czym proces modulacji
odbywa si¢ réwniez przez zmiang mapiecia
anodowego.

Zamiagt diody mozna, jak to uwidocz-
niono na fig. 8 wuzy¢ takze triode, . przy
czym modulacja odbywa si¢ w obwodzie
siatki G, jak w ukladzie na fig. 7.

W lampach H, P, O elektrony wydzie-
lane przez katode K biegna pod wplywem

dzialania pola magmetycznego po kolistych
zamknietych torach, przy czym dobiera sie
takie warunki pracy lampy, aby czestotli-
wos¢ obiegéw jednego elektronu utrzymaé
za [pomoca pola magnetycznego réwng lub
prawie rowng rtodnej czestotliwodci modu-
lowanej. Poza tym dobiera si¢ napiecie
anodowe tak miskie, a wymiary cylindra
anody tak duze, by w czasie spoczynku
prad anodowy nie przeplywal lub byl bar-

Nadajnik wedlug fig. 8 pracuje w zna-
nym ukladzie ze sprzezeniem zwrotnym,
uzyskanym poprzez wewnetrzng pojem-
nos¢ lampy. Lampe oscylacyjna oznaczono
tu przez R. Obwéd drgan, skladajacy sie z
indukeyjnoSci L1 i pojemnoSci C1, jest

- umieszczony miedzy siatka i anoda tej

lampy. Siatka zablokowana jest kondensa-
torem C2, nie przepuszczajacym pradu sta-
lego. Dlawik Drl1 i opornik W1 stanowia
ukiad uplywowy siatki tej lampy. Z cew-

~ ka L1 sprzezony jest za pomocg cewki L2

dipol Di. Do kondensatora C1 dolaczony
jest uklad modulacyjny wediug fig. 1.
Uklad ten posiada lampe magnetronowg H
z anodgy dzielong A, A, katoda K i elektro-
magnesami M, 7rédlo pradu Bm dla zasi-
lania elektromagneséw, Zrédio pradu ano-
dowego Ba, dlawik Dr2, poprzez ktory po-
laczona jest bateria Ba z czeSciami dzielo-
nej anody, i wreszcie transformator T,
sluzgcy do doprowadzenia czestotliwosei
modulacyjnej do obwodu anodowego ma-
gnetronu. Do dzielonej anody dolaczony
jest symetryczny obwéd =z dwéch drutéw
Lechera S1, S2; kondensator C1 jest
umieszczony w wezle napiecia ukiadu Le-
chera.

Nadajnik tego samego rodzaju co na
fig. 8, jest uwidoczmiony réwniez na fig. 4
z t3 réznica, ze sprzezenie ukladu modula-
cyjnego jest wykonane w sposéb odmien-
ny.

Fig. 5 przedstawia spos6b sprzezenia
znanego nadajnika magnetronowego z



ukladem modulacyjnym wedlug fig. 1:
Lampa oscylacyjna tego nadajmika jest
" oznaczona przez H’, elektromagnesy lam-
py H' — przez M‘, bateria. zasilajaca elek-
tromagnesy — przez B‘m. Lampa. modu-
lacyjna H moze by¢ dolgczona bezposred-
nio do przewodéw Lechera nadajnika, jak
to zreszta z fig. 5 jasno wynika. Sposéb
dzialania ukladu modulacyjnego wediug
wynalazku jest we wszystkich trzech przy-
padkach ten sam. Dzialanie tego ukladu
jest najwieksze w tym przypadku, gdy
-czestotliwo§¢ w magnetronie modulacy;j-
nym jest réwna wzglednie prawie réwna
czgstotliwodei nadajnika, oraz gdy napie-
cie anodowe jest tak niskie, ze nie powo-
duje przeptywu pradu anodowego.
Charakterystyka statyczna, modulacji
Jjest przedstawiona na fig. 6. Punkt pracy
jest okreSlony wielkoScig poczatkowego
napiecia anodowego Ba. Prad wielkiej
czestotliwoSci oznaczono przez Iw, napie-
cie anodowe przez Ua. Dobierajac napiecie
anodowe oraz pole magnetyczne urzgdze-
nia modulacyjnego wedlug wskazafi, poda-
nych zwlaszcza na koficu poprzedniego
ustepu, otrzymujemy bardzo duzg glebo-
kod¢ modulacji. Zaleta nowego tego ukia-
du lezy przede wszystkim w matym zuzy-
ciu energii przy dostatecznej glebokosci
. modulacji
bez powstawania szkodliwych zmian tej
czestotliwodei.

Uklad polaczen wedlug fig. 7 tym sie¢
rézni od ukladu potaczer wedlug fig. 3, ze
lampa magnetronowa H wedtug fig. 7 po-
siada, jak juz poprzednio wspomniano,
siatke G, w obwodzie ktérej odbywa sie
modulacja.

Réwniez uklad polgczen wedlug fig. 8
tym sie rézni od ukladu wedlug fig. 3, ze
zamiast przedstawionej na, fig. 3 lampy
magnetronowej H, uzyto triode @, [przy

drgan wielkiej czestotliwodei

czym modulacja odbywa sie w obwodzie
siatki G tej triody.

W ukladzie polaczenn zaré6wno wedlug
fig. 7 jak i 8 modulacja odbywa, si¢ przez
zmiang napiecia siatki, a nie jak w pray-
padku ukladéw polgczen wedlug fig. 3, 4,
5, przez zmiang¢ napiecia, anodowego.

OczywiScie mozliwym jest jeszcze w
celu usumigcia i wyréwmania drobnych
zmian czestotliwoSci, powstalych ewen-
tualnie na skutek jakichkolwiek wlasciwo-
Sci ukiadu, zastosowanie modulacji droga
zmian zaréwno napiecia siatki jak i ano-
dy.

Zastrzezenia patentowe.

1. Uklad modulacyjny drgan wielkiej
czestotliwo$ci, zwlaszcza fal ultrakrétkich,
ktérego dziatanie objawia si¢ przez zmia-
ne obcigzenia obwodu drgan wielkiej czg- -
stotliwodci, znamienny tym, ze jako obcig-
zenie zawiera lampe magnetronows, kt6-
rej elektrody polaczone s3 z obwodem
drgan wielkiej czestotliwodci, modulowa-
nym czestotliwodcia modulacyjna.

2. Uklad modulacyjny wedlug zastrz.
1, znamienny tym, ze lampa magnetrono-
wa posiada siatke, do ktérej doprowadzona
jest czestotliwo§é modulacyjna.

3. Uklad modulacyjny wediug zastrz.
1, znamienny tym, ze zaréwno natezenie
pola magnetycznego jak i napiecie anodo-
we modulacyjnej lampy magnetronowej
s3 dobrame tak, ze wielka czestotliwios§é
ukladu modulacyjnego réwna si¢ czestotli-
wosci nadajnika.

' C. Lorenz
Aktiengesellschaft.

Zastepca: inz. St. Glowaclii,
rzecznik patentowy.
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